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摘要(译)

高质量液晶显示装置具有带光电导特性的取向膜。由于具有位于其下方
的栅极线的区域不经历背光的照射，因此不能获得光电导效应。光致抗
蚀剂设置在位于栅极线上方的取向膜下方，以便在早期阶段将区域中的
电荷转移到取向膜的开口部分。由于光致抗蚀剂具有约1.5μm的厚度，其
是取向膜的70nm厚度的20倍或更多，因此在存在光致抗蚀剂的部分中横
向的电阻低。因此，由于存在于栅极线上方的取向膜上的电荷转移到取
向膜的开口部分并且在早期阶段被消除，因此在早期阶段消除了残留图
像。
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